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半导体所荣获2009年国家自然科学二等奖
  文章来源：半导体研究所 发布时间：2010-01-11 【字号： 小  中  大 】 

2009年度国家科学技术奖励共授奖374项(人)。其中，国家最高科学技术奖获得者2人；国家自然科学奖授奖项

目28项，其中一等奖1项、二等奖27项；国家技术发明奖授奖项目55项，其中一等奖2项、二等奖53项；国家科学技

术进步奖授奖项目282项，其中特等奖3项、一等奖17项、二等奖262项；授予7名外籍科学家中华人民共和国国际科

学技术合作奖。 

中国科学院半导体研究所荣获国家自然科学二等奖：“半导体低维结构光学与输运特性”，  获奖人：李树

深、孙宝权、李新奇、江德生、夏建白。 

中国科学院院长路甬祥特意发来贺信向该所科研人员做出的好成绩表示热烈的祝贺。 
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